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1. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

CICLU DE INVENŢII „METODE ŞI DISPOZITIVE CU REZONANŢĂ SIMULATĂ PENTRU 
MĂSURAREA IMPEDANŢEI” 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

CYCLE OF INVENTIONS “METHODS AND DEVICES WITH SIMULATED RESONANCE FOR 
IMPEDANCE MEASUREMENT” 

Autor / autori NASTAS Vitalie, NICOLAEV Pavel 
Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Brevete de invenţii:   MD 3578, MD 3919, MD 3933, MD 351Z, MD 446Z, MD 447Z 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Ciclul de invenţii prezintă două metode pentru măsurarea cu precizie înaltă a  rezistenţei 
(MD3578) şi impedanţei (MD447Z) în coordonate Carteziene, un admitanţmetru cu 
rezonanţă simulată pentru implementarea lor practică (MD351Z), un convertor de 
admitanţă (MD446Z), utilizat în calitate de element de referinţă şi două aplicări practice 
ale metodelor în procese tehnologice pentru producerea componentelor rezistive din 
microconductor izolat (MD3919, MD3933). MD3919 este implementat în echipament 
industrial pentru fabricarea rezistoarelor din conductor în izolaţie de sticlă. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

Cycle of inventions presents two methods for high-precision measurement of resistance 
(MD3578) and impedance (MD447Z) in Cartesian coordinates, an  admittancemeter with 
simulated resonance for their practical implementation (MD351Z), an admittance 
converter (MD446Z), used as reference element and two practical applications of the 
methods on technological processes for manufacturing the resistive components from 
insulated wire (MD3919, MD3933). MD3919 is implemented in the industrial equipment 
for manufacturing of resistors from microwire with glass insulation. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Tehnici de măsurare cu precizie înaltă ale componentelor impedanţei elementelor 
radioelectronice, sensorilor şi obiectelor industriale; 
Măsurări tehnologice în operaţiile de producere a elementelor rezistive din conductor 
izolat. MD3919 este implementat în instalaţia industrială pentru ajustarea rezistoarelor 
din microconductor în izolaţie de sticlă. 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

2 Medalii de Aur şi Argint la Expoziţa Internaţională INFOINVENT, ed. 2009, 2011 or. 
Chişinău, Republica Moldova. 

 
2. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

SISTEM OPTOELECTRONIC PENTRU DETERMINAREA MAGNITUDINII ŞI DIRECŢIEI UNDEI 
SEISMICE. 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

OPTOELECTRONIC SYSTEM FOR DETERMINING THE MAGNITUDE AND DIRECTION OF 
SEISMIC WAVE 

Autor / autori Dorogan Valerian, prof.univ, dr.hab; Vieru Tatiana, conf. univ, dr; Zaporojan Sergiu, conf. 
univ, dr; Dorogan Andrei; Vieru Stanislav; Munteanu Eugen; Secrieru Vitalie. 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Lucrare în curs de brevetare în baza unui brevet obţinut anterior. 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Sistemul este format în baza unei diode laser cu emisie în infraroşu şi o fotodiodă cu 
sensibilitate bidimensională asigurată de conectarea diferenţială a sectoarelor 
fotosensibile. Magnitudinea este determinată în funcţie de intensitatea semnalelor 
diferenţiale, iar direcţia de propagare a undei seismice – de coordonatele (x,y) ale 
sectoarelor fotosensibile. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The system is formed based on a laser diode with infrared emission and a photodiode 
with bidimensional sensibility assured by the differential connection of sensible sections. 
The magnitude is determined as a function of differential signals’ intensity and the 
propagation direction of seismic wave as a function of coordinates (x,y) of the 
photosensible sections. 
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Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Electronică, seismologie, ecologie. 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
3. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

SENZOR DE RADIAŢIE ULTRAVIOLETĂ ÎN BAZA NANO-STRUCTURILOR GAN. 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

ULTRAVIOLET RADIATION SENSOR BASED ON GAN NANOSTRUCTURES 

Autor / autori Dorogan Valerian, prof.univ, dr.hab; Vieru Tatiana, conf. univ, dr; Zaporojan Sergiu, conf. 
univ, dr; Dorogan Andrei; Vieru Stanislav; Munteanu Eugen; Secrieru Vitalie 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Lucrare în curs de brevetare în baza unui brevet obţinut anterior 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Senzorul este confecţionat în baza nano-structurilor GaN cu joncţiune p-n profilată şi 
capacitate variabilă în funcţie de tensiunea aplicată şi intensitatea radiaţiei ultraviolete 
incidente. Avantajele constau în sensibilitate nulă faţă de radiaţia vizibilă şi infraroşie şi 
sensibilitate majoră faţă de radiaţia ultravioletă în comparaţie cu analoagele existente. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The sensor is manufactured based on GaN nanostructures with profiled p-n junction and 
variable capacity as a function of the applied voltage and intensity of incident ultraviolet 
radiation. The null sensibility to the visible and infrared radiation and major sensibility to 
the ultraviolet radiation in comparison to the existing analogues is an advantage. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Electronică, medicină, ecologie 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
4. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

SISTEM OPTOELECTRONIC PENTRU MĂSURAREA DIAMETRULUI MIEZULUI ŞI GROSIMII 
ÎNVELIŞULUI DIN STICLĂ A MICROFIRELOR 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

Optoelectronic system for measuring the nucleus diameter and glass thickness in the 
microwires 

Autor / autori Dorogan Valerian, prof.univ, dr.hab; Zaporojan Sergiu, Larin Vladimir; conf. univ, dr; 
Vieru Tatiana, conf. univ, dr; Dorogan Andrei; Calmîcov Igor; Vieru Stanislav; Munteanu 
Eugen; Secrieru Vitalie. 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Lucrare în curs de brevetare. 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Sistemul este constituit în baza a două surse de radiaţie optică cu diferite lungimi de 
undă şi două fotoreceptoare ajustate pentru recepţia radiaţiei emise. Diametrul miezului 
metalic şi grosimea învelişului din sticlă este determinat prin diferenţa semnalelor optice 
recepţionate, cauzată de absorbţia radiaţiilor emise în miezul metalic şi învelişul din 
sticlă al microfirului. În comparaţie cu metodele existente sistemul posedă performanţe 
superioare (exactitate sporită şi posibilitate de măsurări pe segmente foarte mici). 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The system consists of two optical radiation sources of different wavelength and two 
photoreceivers, which are tuned for emitted radiation detection. The diameter of 
nucleus and the thickness of glass coating are determined via the difference of received 
optical signals. The last is because of the absorption of the emitted radiation in the 
metallic nucleus and in the glass coating of the microwire. Compared with existing 
methods, the system has higher performance (enhanced accuracy and capability of 
measurement on very small segments). 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Automatizări, electronică aplicată. 
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